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E DIN EN 60747-16-4/A2:2016-01 

Nationales Vorwort 

Das internationale Dokument IEC 47E/524/CD:2015 „Semiconductor devices – Part 16-4: Micowave 
integrated circuits – Switches“ (CD, en: Committee Draft) ist unverändert in diesen Norm-Entwurf 
übernommen worden. Dieser Norm-Entwurf enthält eine noch nicht autorisierte deutsche Übersetzung. 

Um Zweifelsfälle in der Übersetzung auszuschließen, ist die englische Originalfassung des CD entsprechend 
der diesbezüglich durch die IEC erteilten Erlaubnis beigefügt. Die Nutzungsbedingungen für den deutschen 
Text des Norm-Entwurfes gelten gleichermaßen auch für den englischen IEC-Text. 

Das internationale Dokument wurde vom SC 47E „Discrete semiconductor devices“ der Internationalen 
Elektrotechnischen Kommission (IEC) erarbeitet und den nationalen Komitees zur Stellungnahme vorgelegt. 

Die IEC und das Europäische Komitee für Elektrotechnische Normung (CENELEC) haben vereinbart, dass 
ein auf IEC-Ebene erarbeiteter Entwurf für eine Internationale Norm zeitgleich (parallel) bei IEC und 
CENELEC zur Umfrage (CDV-Stadium) und Abstimmung als FDIS (en: Final Draft International Standard) 
bzw. Schluss-Entwurf für eine Europäische Norm gestellt wird, um eine Beschleunigung und Straffung der 
Normungsarbeit zu erreichen. Dokumente, die bei CENELEC als Europäische Norm angenommen und 
ratifiziert werden, sind unverändert als Deutsche Normen zu übernehmen. 

Da der Abstimmungszeitraum für einen FDIS bzw. Schluss-Entwurf prEN nur 2 Monate beträgt, und dann 
keine sachlichen Stellungnahmen mehr abgegeben werden können, sondern nur noch eine „JA/NEIN“-
Entscheidung möglich ist, wobei eine „NEIN“-Entscheidung fundiert begründet werden muss, wird bereits der 
CD als DIN-Norm-Entwurf veröffentlicht, um die Stellungnahmen aus der Öffentlichkeit frühzeitig be-
rücksichtigen zu können. 

Für dieses Dokument ist das nationale Arbeitsgremium UK 631.1 „Einzel-Halbleiterbauelemente“ der 
DKE  Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik in DIN und VDE (www.dke.de) 
zuständig.  

Für den Fall einer undatierten Verweisung im normativen Text (Verweisung auf ein Dokument ohne Angabe 
des Ausgabedatums und ohne Hinweis auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw.) bezieht sich 
die Verweisung auf die jeweils aktuellste Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments. 

Für den Fall einer datierten Verweisung im normativen Text bezieht sich die Verweisung immer auf die in 
Bezug genommene Ausgabe des Dokuments. 

Der Zusammenhang der zitierten Dokumente mit den entsprechenden Deutschen Dokumenten ergibt sich, 
soweit ein Zusammenhang besteht, grundsätzlich über die Nummer der entsprechenden IEC-Publikation. 
Beispiel: IEC 60068 ist als EN 60068 als Europäische Norm durch CENELEC übernommen und als 
DIN EN 60068 ins Deutsche Normenwerk aufgenommen. 

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren 
können. ISO [und/oder] IEC sind nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu 
identifizieren. 
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Änderung 2 zu IEC 60747-16-4 Ed.1 

Halbleiterbauelemente – 
Teil 16-4: Integrierte Mikrowellenschaltkreise – 

Schalter  
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Inhalt 

Die Überschriften der Abschnitte 5.7 und 5.8 sind wie folgt zu ersetzen: 

5.7 Leistungsverhältnis benachbarter Kanäle (Padj/Po(mod)) 

5.8 Verhältnis der Oberschwingungsverzerrung n-ter Ordnung (Pnth/P1) 
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2 Normative Verweisungen 

Die Verweisdokumente IEC 60617, IEC 60747-1, IEC 60747-4, IEC 60747-4, IEC 60747-16-1 und 
IEC 60748-3 sind wie folgt zu ersetzen: 

IEC 60617, Graphical symbols for diagrams (verfügbar unter <http://std.iec.ch/iec60617>) 

IEC 60747-1:2006, Semiconductor devices – Part 1: General 
Amendment 1:2010 

IEC 60747-4:2007, Semiconductor devices – Discrete devices – Part 4: Microwave diodes and transistors 
Amendment 1:2015 

IEC 60747-16-1:2001, Semiconductor devices – Part 16-1: Microwave integrated circuits – Amplifiers 
Amendment 1:2007 
Amendment 2:2015 

IEC 60748-3:1986, Semiconductor devices – Integrated circuits – Part 3: Analogue integrated circuits 
Amendment 2:1994 

 

3 Begriffe 

Die Begriffe 3.10 und 3.11, auf Seite 6, sind wie folgt zu ersetzen: 

3.10 
Leistungsverhältnis benachbarter Kanäle 
Padj/Po(mod) 

Verhältnis der Gesamtausgangsleistung im festgelegten Frequenzband neben der festgelegten Frequenz des 
Trägersignals zur Gesamtausgangsleistung im festgelegten Frequenzband des Trägersignals bei der 
festgelegten Ausgangsleistung, wenn das Modulationssignal eingespeist wird 

[QUELLE: IEC 60747-16-1:2001/AMD2:2015, 3.21] 
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